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Osnovna svojstva poluprovodnika:
(@) r=10%-108 Wm i TCR<O0
(b) Primese jako util u na provodnost

(c) Elektril ne osobine se menjaju pod uticajem magnetnog
polja (izragen Hall-ov efekat)

(d) 1zuzetna osetljivost na elektromagnetno zral enje



SOPSTVENI POLUPROVODNIK
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Termicke vibracije atoma mogu da prekinu veze i kreiraju parove
elektron-supljina
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SOPSTVENI POLUPROVODNIK
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s =enn +epm,
Pokretl jivost. el ektrona i gupl jina dat
_e[n el
’n—me n%——p
a ukupna koncentracija eIektrona u provodnoj zoni je
3 E,- Ea 82om kT 8"
e e
KoncentraC|ja g Yl e ey e e e | zoni
3/2
) E(”) azpm KTq
p= Nexpg T8 NV:2§g—h§ 8



S —— —
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Proizvod nlLp zavisi samo od temperatu

Fermijevog nivoa. Za sopstvene poluprovodnike (nedopirane poluprovodnike)
n=p pa jednalina ima obl ik

n(Q=n?



/DOPH?ANI POLUPROVODNICI
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DOPIRANI POLUPROVODNICI

Akceptorski poluprovodnici-za Si koj i | e dkeeptorske ov a
primese su trovalentni elementi B, Ge, Al ili In
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gde je Np - koncentracija donorskih primesa, N, - koncentracija akceptorskih
primesa, ny - koncentracija elektrona na donorskom nivou (nejonizovani donori),
p,-koncentracija gupljina na akceptor sk

Za sopstveni (besprimesni) poluprovodnik Np=N,=n,=p,= 0 , | 1 z J edn
elektroneutralnosti sledi da je
N=pP

Za sopstveni poluprovodnik pod uslovom da je mn 2 m; Fermijev nivo je
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Povedanje Ny
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Porast temperature

PoloZaj Fermijevog nivoa u dopiranim poluprovodnicima
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Za n - tip poluprovodnika N,=p_= O I jednalina el ektron
n=p+N,-n
Po duslovom da su sve primese jonizovaneny= 0, moge Sse napi
n° N,
Za p - tip poluprovodnika N, nyj= 0 j ednalina el ektrone
n+ NA - P.=P
Pod uslovom da su sve primese jonizovane p,= O , moge se smat.

P° Ny



Jednalina el ektroneutral no:



